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Lfd. Nr, St ckz] Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
D1/0-D1/4 ] 5 | Germaniuvidiode : L8011 W sks7 05261
D2/C=D2/% | 5 " L8011 UM 5457 05261
D3 - U5 3 e 18011 WN 5457 05201
D6 - D8 3 I L3011 tN 5457 05201
T 1] Schalttransistor IN_Shhh
Te/u=-T2/9 |10 ks m_shhh
T3/0-T3/9 NO 4 REGLL
Th/0-Th/4 | 5 " UN_ 5kl s
TS 1 " N shih =
T 6 il i N shlk
R1/0-R1/9 NO | Schichtwiderstand 20k/2/2 N 5121 05260
R2/0=-R2/9 110 o 4ox/2/2 N 5121 05260
R3/0-R3%/9 110 Ly S0k/2/2 WN 5121 05260
R4/0=R4/9 110 Y Sk/2/2 WN 5121 05260
2 56 U i 25k/2/2 Q5121 Q5260
R6/C-RG/'t | 5 H Sk/2/2 N 5121 05260
R7 1 it 25k/2/2 WN_5121 0526C
RO 1 1 S5k/2/2 WN 5121 05260
9 1 Ly Sk/2/2 AN 5121 05260
10=R14% 9 ‘ 100k/2/2 WN 5121 05260
R15 1 F 10k/2/2 WN 5121 05260
5 VZes =2 2350 = %22 1
il
Freimabtoleranzen Mafistab Gac s UZ3 A7
Ansteuerung
Gez | Schaltteilliste
b 3,750 AIF 3391 | Zowm \\\‘% STANDARD 3961 - 764 - 1 Blatt
a |11058] N\F 33%] [~ ELENTRIK
Ausg| Tag | wsteiong | Bearbeiter |Geproft| QM9 A LORENZ |




